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Abstract (en)
[origin: US2017089835A1] The application pertains to a sensor element (11) for photoluminescence measurements, with an optically transparent
carrier structure (19), on which is placed a luminescence structure (21) configured for intensifying and transmitting luminescence light to the carrier
structure (19), wherein the luminescence structure has a nanostructured surface (25) oriented away from the carrier structure (19).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Sensorelement (11) für Photolumineszenz-Messungen, mit einer optisch durchlässigen Trägerstruktur (19), auf der eine
Lumineszenzstruktur (21) angeordnet ist, die eingerichtet ist zur Intensivierung und zur Weiterleitung von Lumineszenzlicht an die Trägerstruktur
(19), wobei die Lumineszenzstruktur eine der Trägerstruktur (19) abgewandte, nanostrukturierte Oberfläche (25) aufweist.
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